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В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении 

субсидии от 18 января 2016 г. № 14.587.21.0025 с Минобрнауки России в 

рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 

России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01.01.2017 г. по 

30.12.2017 г. выполнены следующие работы и получены результаты:  

- разработан алгоритм управления процессом кристаллизации сапфира, 

основанный на данных видео изображений фронта кристаллизации для его 

применения в серийном производстве по выращиванию монокристаллов 

сапфира; 

- разработана система экспертной оценки и информационно-

математического обеспечения с целью повышения эффективности способов 

управления и автоматизации процесса промышленного производства 

высококачественных изделий из сапфира; 

- разработана экспертная система принятия оптимальных 

технологических решений для выращивания монокристаллов сапфира в 

тепловом узле, разработанном словацкой стороной. 

Разработан алгоритм управления процессом кристаллизации сапфира, 

реализация которого позволяет анализировать начальные технологические 

данные, проводить статистическую обработку данных, моделировать 

воздействия параметров роста сапфира на качество кристалла, 

прогнозировать качество сапфира по начальным данным, принимать 

решения, анализировать причины возможных отклонений, корректировать 

модели при необходимости.  

Разработана экспертная система, которая предоставляет возможности в 

подборе технологических параметров при заданных целевых 

характеристиках кристалла, либо при заданных параметрах технологического 

процесса выдает результирующее качество выращиваемого сапфира. 

Экспертная система может помочь при принятии решений в сложных 

ситуациях, например, при проектировании и/или эксплуатации ростового 

оборудования, идентификации неисправностей в его компонентах. 

Предложена общая структура для математического и информационного 

обеспечения получения изделий из сапфира, в состав которого включена база 

данных, информационная и экспертная системы получения изделий из 

сапфира для микроэлектроники. 

Полученные результаты полностью соответствуют требованиям к 

работам и их результатам. 
 


